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Die Spezifikationen von RFD10P03LSM

Teilenummer RFD10P0O3LSM Hersteller / Marke AMI Semiconductor / ON Semiconductor

Serie - Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) 1 (Unlimited)
Verpackung / Gehause TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 Verpackung Tube
Befestigungsart Surface Mount Supplier Device-Gehause TO-252-3

detaillierte Beschreibung P-Channel 30V 10A (Tc) Surface Mount TO-252-3 Technologie MOSFET (Metal Oxide)
Typ FET P-Channel FET-Merkmal -
Drain-Source-Spannung (Vdss) 30V Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °© C 10A (Tc)

Rds On (Max) @ Id, Vgs 200 mOhm @ 10A, 5V VGS (th) (Max) @ Id 2V @ 250pA

Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs 30nC @ 10V Eingabekapazitat (Ciss) (Max) @ Vds 1035pF @ 25V
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Beschreibung

10100 pcs Stock
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RFD12NO6RLESM RFD14NO5LSM RFD10P05
T -
rﬁi%ﬁngLoéT Beschreibung: RFD12NO6RLESM HARRIS TO-252 Beschreibung: MOSFET N-CH 50V 14A TO-252AA — o = Beschreibung: RFD10P05 FAIRCHILD TO-252
Hersteller: HARRIS Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Hersteller: Fairchild/ON Semiconductor
Auf Lager: Neues Original, 18500 St. Lager verfligbar. Auf Lager: Neues Original, 26400 St. Lager verflgbar. Auf Lager: Neues Original, 13900 St. Lager verfligbar.
Zitat: RFQ Zitat: RFQ Zitat: RFQ
RFD10NO5 RFD14NO5L RFD15N05
”‘*ﬁ"sﬁa'gfg Beschreibung: RFD10N05 FSC TO-251 Beschreibung: MOSFET N-CH 50V 14A |-PAK e | Beschreibung: RFD15N05 FAIRCHILD TO-251
Hersteller: FSC : Y Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Hersteller: Fairchild/ON Semiconductor
Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfugbar. 3 N Auf Lager: Neues Original, 13100 St. Lager verfugbar. Auf Lager: Neues Original, 1900 St. Lager verflgbar.
g Zitat: RFQ Zitat: RFQ Zitat: RFQ
RFD14NO5SLM RFD12NO6REL RFD140NO5L
e | R Beschreibung: RFD14N05LM FAIRCHILD TO-252 ”‘f"sﬁa‘gfg Beschreibung: RFD12N06REL F TO-252 e | Beschreibung: RFD140N05L FAIRCHILD TO-252
Hersteller: Fairchild/ON Semiconductor Hersteller: F Hersteller: Fairchild/ON Semiconductor
Auf Lager: Neues Original, 200 St. Lager verfligbar. Auf Lager: Neues Original, 32400 St. Lager verfugbar. Auf Lager: Neues Original, 200 St. Lager verflgbar.
Zitat: RFQ Zitat: RFQ Zitat: RFQ
RFD10PO3L RFD15N06 RFD10N05SM96
IMAGE NOT ; . . IMAGE NOT ; . . IMAGE NOT i . )
AVAILABLE Beschreibung: RFD10P03L FSC TO-251 AVAILABLE Beschreibung: RFD15N06 HARRIS TO-251 AVAILABLE Beschreibung: RFD10NO5SM96  TO-252
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Hersteller: HARRIS
Auf Lager: Neues Original, 700 St. Lager verfugbar.

Zitat: RFQ

Hersteller: FSC
Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfugbar.
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Hersteller: AMI Semiconductor/ON Semiconductor
Auf Lager: Neues Original, 5000 St. Lager verfugbar.

Zitat: RFQ

Hersteller: HARRIS
Auf Lager: Neues Original, 300 St. Lager verfugbar.
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Hersteller: AMI Semiconductor/ON Semiconductor
Auf Lager: Neues Original, 10600 St. Lager verfligbar.

Zitat: RFQ

Hersteller: Original
Auf Lager: Neues Original, 1200 St. Lager verflgbar.

Zitat: RFQ Zitat: RFQ Zitat: RFQ
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rﬁi%ﬁliﬁ[_oé.[r Beschreibung: RFD14N06 HARRIS TO-252 Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 18A IPAK — o = Beschreibung: RFD15N05LSM FAIRCHILD TO-252
Hersteller: AMI Semiconductor /ON Semiconductor Hersteller: Fairchild/ON Semiconductor
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Hersteller: HARRIS - %,
Auf Lager: Neues Original, 300 St. Lager verflgbar. :

Auf Lager: Neues Original, 32400 St. Lager verflgbar.

Auf Lager: Neues Original, 16300 St. Lager verfligbar.

Zitat: RFQ Zitat: RFQ Zitat: RFQ
RFD14N05SM9 RFD14N05 RFD12NO6RLESM9A
”‘*ﬁ"sﬁa'gfg Beschreibung: RFD14N05SM9  TO-252 Beschreibung: MOSFET N-CH 50V 14A |-PAK Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 18A DPAK
Hersteller: Original - Y Hersteller: AMI Semiconductor/ON Semiconductor Hersteller: AM| Semiconductor/ ON Semiconductor
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Auf Lager: Neues Original, 11000 St. Lager verflugbar.

Zitat: RFQ

RFD12NO6LESM

Beschreibung: RFD12N06LESM HARRIS TO-252
Hersteller: HARRIS
Auf Lager: Neues Original, 32400 St. Lager verflgbar.

Auf Lager: Neues Original, 22500 St. Lager verfugbar.

Zitat: RFQ

RFD14NO5LSM9A
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Hersteller: AMI Semiconductor/ON Semiconductor
Auf Lager: Neues Original, 5100 St. Lager verfugbar.
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Auf Lager: Neues Original, 2500 St. Lager verfugbar.

Zitat: RFQ

RFD10P03L-251

Beschreibung: RFD10P03L-251 VB TO-220AB
Hersteller: VB
Auf Lager: Neues Original, 5000 St. Lager verflgbar.

Zitat: RFQ Zitat: RFQ Zitat: RFQ
RFD15NO6LE RFD15NO6LESM RFD14NO5SM9A
me i | Beschreibung: RFD15N06LE FAIRCHILD TO-252 ree i | Beschreibung: RFD15N06LESM FAIRCHILD TO-252 Beschreibung: MOSFET N-CH 50V 14A DPAK
Hersteller: Fairchild/ON Semiconductor Hersteller: Fairchild/ON Semiconductor Hersteller: AMI Semiconductor/ ON Semiconductor
Auf Lager: Neues Original, 16200 St. Lager verflgbar. Auf Lager: Neues Original, 15800 St. Lager verfugbar. ¢ Auf Lager: Neues Original, 22800 St. Lager verflgbar.
Zitat|  RFQ Zitat|  RFQ ) Zitat:|  RFQ
RFD15P06 RFD15P05SM RFD12NO6LE
— . — | .

Beschreibung: RFD15P06 FAIRCHILD TO-252
Hersteller: Fairchild/ON Semiconductor
Auf Lager: Neues Original, 5000 St. Lager verfligbar.

Zitat: RFQ

Beschreibung: MOSFET P-CH 50V 15A TO-252AA
Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor

Auf Lager: Neues Original, 14600 St. Lager verflgbar.

Zitat: RFQ
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Hersteller: Fairchild/ON Semiconductor
Auf Lager: Neues Original, 58700 St. Lager verfligbar.

Zitat: RFQ
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